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文章摘要：

系统地研究了铸态和淬火态Fe81(Ga1-xMx) 19 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3; M 
= Si, Ge, Sn)合金的相组成和磁致伸缩特性。结果表明：Si、Ge元素分别添
加到Fe81Ga19合金中保持了合金的A2相结构。添加少量的Si、Ge（x = 
0.1）不会降低合金的饱和磁致伸缩值，其中淬火态Fe81(Ga0.9Ge0.1)19样
品的饱和磁致伸缩值比淬火态Fe81Ga19合金明显提高；此后，增加Si、Ge含
量，抑制了Ga-Ga原子团簇的形成，破坏了产生大应变时的最佳原子占位，造
成饱和磁致伸缩值显著下降。铸态和淬火态Fe81(Ga1-xSnx)19 (x = 0.1, 
0.2, 0.3)合金为A2和FeSn(Ga)双相结构。随着Sn含量的增加，非磁性FeSn
(Ga)相的数量增加，合金的饱和磁致伸缩值呈降低趋势。其中，在铸态Fe81
(Ga0.9Sn0.1)19合金中获得了最大的饱和磁致伸缩值，为41 ppm，略高于铸
态Fe81Ga19合金。
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